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K7N403601M-QC15 [SAMSUNG] 

ZBT SRAM, 128KX36, 3.8ns, CMOS, PQFP100, 14 X 20 MM, TQFP-100; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 K7N403601M-QC15
	生产厂家：	
	    SAMSUNG SEMICONDUCTOR
      
	描述和应用：	ZBT SRAM, 128KX36, 3.8ns, CMOS, PQFP100, 14 X 20 MM, TQFP-100
 时钟 静态存储器 内存集成电路
	PDF文件：	总17页 (文件大小：388K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：K7N403601M-QC15参数
	是否无铅	  含铅
	是否Rohs认证	  不符合
	生命周期	Obsolete
	包装说明	LQFP, QFP100,.63X.87
	Reach Compliance Code	unknown
	风险等级	5.92
	最长访问时间	3.8 ns
	最大时钟频率 (fCLK)	149 MHz
	I/O 类型	COMMON
	JESD-30 代码	R-PQFP-G100
	JESD-609代码	e0
	长度	20 mm
	内存密度	4718592 bit
	内存集成电路类型	ZBT SRAM
	内存宽度	36
	湿度敏感等级	3
	功能数量	1
	端子数量	100
	字数	131072 words
	字数代码	128000
	工作模式	SYNCHRONOUS
	最高工作温度	70  °C
	最低工作温度	
	组织	128KX36
	输出特性	3-STATE
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	LQFP
	封装等效代码	QFP100,.63X.87
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	FLATPACK, LOW PROFILE
	并行/串行	PARALLEL
	峰值回流温度（摄氏度）	260
	电源	2.5/3.3,3.3 V
	认证状态	Not Qualified
	座面最大高度	1.6 mm
	最大待机电流	0.03 A
	最小待机电流	3.14 V
	子类别	SRAMs
	最大压摆率	0.35 mA
	最大供电电压 (Vsup)	3.465 V
	最小供电电压 (Vsup)	3.135 V
	标称供电电压 (Vsup)	3.3 V
	表面贴装	YES
	技术	CMOS
	温度等级	COMMERCIAL
	端子面层	Tin/Lead (Sn/Pb)
	端子形式	GULL WING
	端子节距	0.65 mm
	端子位置	QUAD
	处于峰值回流温度下的最长时间	40
	宽度	14 mm
	Base Number Matches	1
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	M38039G4HHP
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	ADM7001/X
	0824533
	1823450
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	1416468
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	JTF-2F-XXXB
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	LTC3722EGN-2#TR
	LTC3722EGN-1
	LTC3722EGN-1#TR
	51939-081LF
	MAX1589AETT250+
	BFS17,235
	BFS17T/R
	SMK316B7223KLHT
	T491V105M050AT
	W25X10CLUXIG
	KD221205HB
	KD221275HB
	KD221404
	KD221K75HB
	KD224503HB
	FX8C-120S-SV5(93)
	QBS-146-2B
	SRN8120
	TPS54980PWPG4
	FMMT717TC
	FMMT723TA
	DEM09P500M
	DEM09P500
	DEM09P500C
	DEML09P500M
	046249023000800
	046249013000800
	046249018001800
	FF600R07ME4B11BOSA1
	TC90A70F
	CT1817S-01
	C1206H102J5GAC7800
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	ZFHF-014-05.0-DP-Z1-Q1
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	AT86RF231-ZUR
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